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Abstract (en)
An integrated microwave circuit having a dielectric substrate on the one side of which there is arranged a penetrating metallic coating and on the
other side of which there is arranged at least one component (2) with two strip lines (3, 4) connected to it, and having at least one tuning element
(12). In this case, the tuning element is used for compensating for the interfering parallel capacitance (6) of the component, by generating an
inductance. The tuning element contains at least one coupled strip line, which is short-circuited at the end (13), is arranged on the substrate and
whose terminals are connected to the component leads. With respect to minimising the earth capacitance of the tuning element, preferably two
additional short-circuited, coupled strip lines (12, 14) are provided, which are arranged on both sides of the active component of the integrated
microwave circuit. <IMAGE>

Abstract (de)
Integrierter Mikrowellenschaltkreis mit einem dielektrischen Substrat, auf dessen einer Seite ein durchgehender metallischer Belag und auf
dessen anderer Seite wenigstens ein Bauteil (2) mit zwei angeschlossenen Streifenleitungen (3, 4) angeordnet ist und mit wenigstens einem
Abgleichelement (12). Das Abgleichelement dient dabei zur Kompensation der störenden Parallelkapazität (6) des Bauteils durch Erzeugung
einer Induktivität. Das Abgleichelement enthält wenigstens eine am Ende (13) kurzgeschlossene gekoppelte Streifenleitung, die auf dem Substrat
angeordnet ist und deren Anschlüsse mit den Zuleitungen für das Bauelement verbunden sind. Im Hinblick auf eine Minimierung der Massekapazität
des Abgleichelements sind vorzugsweise zwei zusätzliche kurzgeschlossene gekoppelte Streifenleitungen (12, 14) vorgesehen, die auf beiden
Seiten des aktiven Bauteils der integrierten Mikrowellenschaltung angeordnet sind.
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